Determinarea rezistentei de intrare in tranzistor
Se face in functie de terminalul de intrare (B sau E) si de structurile posibile de circuit:
a) Rezistenta de intrare in bazd, cu rezistenta in emitor decuplatd prin condensator sau fdra rezistenta in
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b) Rezistenta de intrare in baza, cu rezistentd in emitor nedecuplata
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c) Rezistenta de intrare in emitor, cu condensator de decuplare in baza
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d) Rezistenta de intrare in emitor, fard condensator de decuplare in baza
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